Losning till tentamen i analog konstruktion (LET563) 150819
Uppgift 1

a) Lag-pass karakteristik fas genom shunt L och serie C. Dar B och X i figuren nedan fas
fran Smith-Chart.
B =-0.1/20 = 0.005

X =-3*20 = -60
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freq (10.00GHz to 10.00GHz)

b) Komponentvardena vid 10 GHz é&r:
L=3.18nH
C=0.27 pF

c) S-parametrarna for 2-porten i 50ohm ges av
S11=0.44./-68°
S12 =0.90240°
S»1 =0.90240°
S22 =0.44,-32°

Uppgift 2

a) Beraknar Gsmax, GLmax, 0ch Go.
Gsmax =1.94 dB
Go=13.98dB
GL,max =1.94dB

Valjer Gs =16 dB - Go- GLmax = 0.08

Ritar Gs = 0.08 dB cirkeln
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Valjer I's = 0.3£23°
Viljer I'L = S22* = 0.6£-90°

b) F={P6.60}= 1.6dB
Ga={P6.15} = 16 dB

c) Forslagsvis valjs ett stubbanpassningsnat med kortsluten stubbe pa utgangen och Gppen
stubbe pa ingangen. Vardena pa dessa anpassningsnat blir da:
Is =0.319)1
ds =0.038\
IL=0.301A
d. = 0.051A

Uppgift 3

a) K={P6.31} = 0.311, vilket & mindre &n 1, alltsa potentiellt instabil
Rita stabilitetscirkeln for ingang Cs = 1.64£-105°, Rs = 1.02
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freq (5.000GHz to 5.000GHz)
indep(S_StabCircle1) (0.000 to 51.000)

Fran Smith-chart fas att en resistans i serie med ingangen pa >20 Q gor transistorn
ovillkorligen stabil

b) De nya S-parametrarna for en transistor med 20 Q resistans i serie pa ingangen ges av:
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0.49277°
3.327°

0.08297°
0.552 — 41°
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Uppgift 4

a) ho=c/f=6cm
ATeEm = Ao/Ver = 31 mm
W/h = 0.6 (fran diagram)
MAtem = 1.18 (fran diagram)

W =0.508*0.6 = 0.3 mm
1=2M4=1.18* Atem/4 = 9.3 mm
Cbias > 10 nF

b) Zin={P2.28} = j300 Q

Uppgift 5

a) Berakna godhetstalet M for lagbrusforstarkarna:
Ma = 0.97, Mg = 2.40, Mc = 0.38, Mp = 0.70
Valjer ordningen CDAB och réknar ut brusfaktor samt forstarkning
Fcpas = {3.77} =1.81dB
Gcepas = 27 dB

b) Brusfaktor samt forstarkning for ordningen ABCD ges av:
Fascp = {3.77} =3.92dB
Gascp = 27 dB



